Теми лабораторних занять

1. Дослідження впливу температури на напівпровідниковий елемент

2. Визначення параметрів технологічного розкиду параметрів елементів
3. Визначення проценту працездатних виробів при заданому технологічному розкиду параметрів елементів
4. Визначення вольт-амперної характеристики гетероструктурного елементу

5. Визначення статичного опору гетероструктурного елементу
6. Визначення диференційного опору гетероструктурного елементу

7. Визначення характеристики тунельного діоду

8 .Визначення диференційного опору тунельного діоду

9 .Визначення статичного опору тунельного діоду

10 .Дослідження схеми з тунельним діодом

11. Визначення кривої наманічування феромагнітного матеріалу

12. Визначення параметрів феромагнітного матеріалу
